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Electronic structure of bimetallic systems - study of gas molecule interaction

Pro detailni pochopeni mechanismu slozitych procesu probihajicich pfi heterogenni katalyze maji
zasadni dulezitost stay a promeny gcometricke a elektronove struktury povrchu katalyzatoru. K
modelovani realnych systemu jsou nezbytne jednodussi modelove systemy, ktere umoznuji sledovat
dusledky zmen jednotlivych komponent systemu na prubeh katalyticke reakce.

Po uvodu do problematiky studia katalytickych reakci pomoci modelovych katalyzatoru (15 stran)
jc kap.2 (15 stran) venovana obecnemu pfehlcdu pouzitych povrchove citlivych experimentalnich
metod a kap,3 (4 strany) popisu aparatur pouzitych autorem jak na pracovisti v Praze, tak i v centru
Elettra v Italii a na universite v Patrasu v Recku. Teziste vlastni prace pfedstavuje kap.4 (73 stran) o
modelovych systemech s monovrstvami V na polykrystalickych vrstvach Rh a u povrchu
monokrystalu Rh(l 11) a Rh(l 10). Pfchlcdne shrnuti vsech dosazenych vysledku podava kap.5 (3
strany).

Uvodni kapitoly i vlastni prace je zpracovana dukladne, pfehledne a fundovane. Citace (celkem
109) ukazuji podrobnou znalost vysledku ziskanych ve studovane problematice v odborne
literature. Obrazkyjsou provedene peclive ajsou pfehledne umisteny v textu. Vytknout Ize jen
obcasne chyby v anglictine textu.

Dukladne pfipravc vzorku a modillkacim jejich uspofadanych povrchu byla venovana patficna
pozornost. To, ze urceni atomove struktury povrchu je naroCne a vyzaduje pou/iti fady
komplementarnich povrchove citlivych metod je obecne znamo. V pfedkladane praci byly ke studiu
krystalograficke a elektronove struktury povrchu vhodne vyuzity povrchove citlive melody LEHD,
XPS, XPD, TPD a STM. Ziskana experimentalni data byla dukladne zpracovana, podle moznosti
ovefovana pracemi z literatury a vysledky byly adekvatne interpretovany.

Rad bych vyzvednul komplexnost provedencho studia modeloveho katalyzatoru -bimetalickcho
systemu Rh,V- kdy byly dctailne studovany oba dulezite aspekty ovlivnujici adsorpci a desorpci
molekul plynu na povrchu: zmeny krystalograficke i elektronove struktury systemu jak po napafeni
tenke vrstvy V tak i po nasledncm zihani.

Hodnovernosti zaveru o zabudovani atomu V pod povrchem Rh(l 11) (Fig.4.25 z XPD lisici se od
Fig. 1.5 z literatury) mohla pomoci i dalsi podpora: napf. z mefcni a interpretace intenzit zpetne
difraktovanych svazku elektronu (I-V kfivky v LEEDu).

Proc nebyla metoda XPD pouzita i pro prime stanoveni orientace molekul CO vuci povrchu
krystalu?

K objasneni mikroskopickych procesu probihajicich pfi substitucnim zabudovani atomu V do
povrchu Rh a pfi nasledne adsorpci CO a 02 na ruzne modifikovanych povr§ich bimctalickeho
systemu Rh-V Mgr. Pis prokazal schopnost pfipravy potfebnych dcflnovanych povrchu modelovych
systemu. Zvladl fadu povrchovd citlivych metod potfebnych pro experimentalni studium
krystalograficke a elektronove struktury, provedl naro£na mSfeni a na jejich zaklade a s vyuzitim
podrobne znalosti literatury provedl adekvatni interpretaci vysledku.
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